
 
 

192 

2. Sultanov N., Mirzajonov Z., & Yusupov F. (2023). Technology of production and 
photoelectric characteristics of AlB 10 heterojunctions based on silicon. E3S Web of Conferences, 
458, 01013. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345801013 
3. Nomanjan, Sultanov, Mirzajonov Zokirjan, and Yusupov Fahriddin. "The influence of 
oriented deformation on deep level impurities and radiation defects in silicon and zinc." Universum: 

 6-8 (99) (2022): 24-28. 
4. Rasulov, Rustam Y., et al. "Single and Multiphoton Optical Transitions in Atomically Thin 
Layers of Transition Metal Dichalcogenides." East European Journal of Physics 1 (2024): 393-397. 
5. Sultanov, N. A., et al. "Photoluminescence spectra of silicon doped with 
cadmium." Scientific-technical journal 4.3 (2021): 22-26. 

 

TERMOELEKTRIK MATERIALNI LEGIRLASHDA 

XA . 

T.M. Azimov, D.Azamova 

Farg`ona davlat universiteti 

 

Annotatsiya: Ushbu maqolada termoelektr vakuumda inert gaz bosimi ostida 

olingan. Bi, Sb va Te asosidagi yarimo'tkazgichli termoelektrik materiallarga Te, Se 

va S aralashmalari kiradi. Olingan yarimo'tkazgichli termoelektrik materiallarning 

elektrofizik xususiyatlari o'rganildi. 

Tayanch so'z va iboralar: sublimasiya, xalkogen, legirlash, konvyeksiya, 

kompensasiya. 

asosiy sab

 

Bunda erish temperaturasidan oldin, sublimasiyalanuvchi materiallar osongina 

-

ta kvars tigelda 

legirlashga yaroqli asos olish uchun, uchib chiqib ketayotgan moddaning 
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Quyidagi jadvalda qotishmaga kritilayot

Legirlashga yaroqli asos 1 1600 , va 200 /  

qo -1) 

Jadval-1. 

Qotishma 

tarkibi. 

k hisobida 

Solishtirma elektr 

1 11000  

TermoEYUK 

koeffisiyenti

, /  

Qo ishmaning 

uchish 

hisobiga 

kamayishi 

M,% 

 

 

54,1678

39,6924

6,1398

Bi

Te

Se

 

____ 

0.6 Te   

0,7 

0.8 

0.9 

1,0 

145 

326 

400 

493 

570 

660 

+190 

-227 

-222 

-209 

-195 

-170 

0,51 

0,58 

0,63 

0,65 

0,66 

0,68 

 

 

54,1678

39,6924

6,1398

Bi

Te

Se

 

____ 

 0.4 Se   

0,5 

0,8 

 

145 

336 

603 

955 

+190 

-232 

-198 

-133 

0,51 

0,52 

0,55 

0,57 

 

 

54,1678

39,6924

6,1398

Bi

Te

Se

 

___ 

0,15 

0.2 S   

0,22 

0,25 

145 

100 

306 

565 

637 

+190 

-3 

-255 

-193 

-171 

0,51 

0,52 

0,54 

0,55 

0,56 

 

1 - tarkibiga moddalar 

mcha kiritilganda - lik 

hisobidan, 1 1570 , 195 /  ishi 
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Moddalar lik 

hisobidan  1 1603 , 198 /  

ishi va 

hisobidan, mcha kiritilganda uning qiymati: 1 1565 , 193 /  

ganligini ko rish mumkin. Tajribada olingan natijalarni taqqoslab shuni 

aytish mumkinki, Mendeleyev davriy sistemasidagi xa

nomerini ortishi bilan ularning aktivlik darajasi kamayib borishi aniqlandi. 

Moddalarning erish va
0S 

eriydi temperatura 3000S dan ortganda u sublimasiyalanadi. Shu sababli tarkibga 
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Annotatsiya: Maqolada termoelektr modullar ular uchun ishlab chiqarishda 

issiqlik almashtirgichlar bilan maxsus alyuminiy va mis kontaktlarida issiqlik 


